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Figura 2. Diagrama de bloques para el cilculo de las corrientes de compensacién usando la teorfa pq,

Fuente: elaboracién propia
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Figura 9. Formas de onda distorsionadas de voltaje y corriente, antes de la conexicn del APF

Fuente: elaboracion propia
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Figura 6. Implementacin en diagramas de bloque del algoritmo de marco de referencia sincrono

Fuente: elaboracion prapia
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Figura 11. Forma ds onda dal voltajs dc &n régiman permanenee de Invarsor, Usando difrentes algoritmos para
realizar 2 compensacién

Fuente: claboracion propia
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a) Crcuit topology for measures.
Figure 2. gmiD characteisic

Source: cwn wark

b) Extracted by derivative calculus.

X






OEBPS/Images/v21n52a02ec1.jpg





OEBPS/Images/v21n52a01ec1.jpg
=g et
Tf,

[
B

I
[}






OEBPS/Images/v21n52a01ec15.jpg
e (15)
Pu |z |






OEBPS/Images/v21n52a01ec21.jpg
ey





OEBPS/Images/v21n52a01f3.jpg
ea, es1, e

4

Ec.()
or oo
Ec.(11) Ec.(8) Ec.(7)
PR g T
Ec.(1) Ec.(9) \Pac dat, oL, iet ‘
o o 5 Ll o= 1 o
f »
e

Figura 3. Algoritma del factor de potencia unitario en forma de diagramas de bloque

Fuente: elaboracion prapia
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Figura 8. il LCL por fase, parariigar o rzado de aka frecuencia da s correntes  a salida delimersor

Fuente: Rodrziez ¢ o1 (2012).
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Figura 7. Sistema eléctrico de petancia, compusst por una fuente ds volaje tifisica, una carga no fineal y o fitra

active da potencia

Fuente R s 12001
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Figure 3. Some normalized characteistic resulis.

Source: cwn wark
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Figura 10. Forma de onda d la correrte compensada en I fas2 2, a 1a enrada del APF, usando os algoitmos pg
(@), UPF (), PHC (¢}, par @)y dg0 ()
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Figure 4. NZ-DS effect corrction factor

Source: cwn wark
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Fuente laboracién propia.





OEBPS/Images/v21n52a02ec8.jpg
4=,

23

[

®)





OEBPS/Images/v21n52a01f4.jpg
:

Ee.(5)

L
Ee.(1)
e eu o
% [BrF |2
il

[

Ee.()

Ee () O P i
e, i, i » jZ_

Sl

Figura 4. Diagramas de bloque para el algoritmo PHC

Fuente: elaboracion prapia
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Figura 1. Diagrama unifilar general de un APF
conectado en paralelo con la carga

Fuente: elaboracion propia.
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Tabla 2. Resumen de la frecuencia de conmutacién méxima y promedio de los IGBT
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Figure 5. NZ.DS effect

Source: own work
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Figure 1. Transconductance MOSFET Characteristics.

Source: own wark.
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igura 5. llustracion a través de diagramas de bloque del algoritmo pqr

Fuente: elaboracion prapia





